Komunikat prasowy

KIOXIA i Western Digital prezentujg najnowszg pamie¢ 3D Flash

Przetomowe innowacje architektury w zakresie skalowania i technologii faczenia ptytek
potprzewodnikowych zapewniajg duzy skok wydajnosci, gestosci i optacalnosci
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The future of high-density flash memory.

BiCS FL

Dusseldorf, Niemcy, 31 marca 2023 r. — KIOXIA Europe GmbH dzieli sie najnowszymi
wynikami wspotpracy KIOXIA Corporation i Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) Firmy, ktére
nieustannie pokazujg nowe innowacje, ogtosity szczegdty swojej najnowszej technologii pamieci
flash 3D. Dzieki zastosowaniu zaawansowanych technologii skalowania i wigzania ptytek
potprzewodnikowych pamiec¢ flash 3D zapewnia wyjatkowg pojemnosé, wydajnosé i
niezawodnos¢ przy zachowaniu atrakcyjnej ceny, co sprawia, ze jest idealng odpowiedzig na
potrzeby zwigzanych z wykfadniczym wzrostem ilosci danych w wielu segmentach rynku.

,Nowa pamiec¢ flash 3D jest dowodem na korzysci ptynagce z naszego silnego partnerstwa z
KIOXIA i naszego wspdlnego przywodztwa na polu innowacji” — oznajmit Alper llkbahar, starszy
wiceprezes ds. technologii i strategii w Western Digital. ,WW oparciu o wspdlne plany badan i
rozwoju oraz ciggte inwestycje tej dziedzinie udato nam sie przeku¢ te podstawowg technologie
w produkt przed planowanym terminem i dostarczy¢ wysokowydajne, kapitatooszczedne
rozwigzania.”


http://www.kioxia.com/

KIOXIA i Western Digital obnizyty koszty dzieki wprowadzeniu kilku unikalnych procesow i
architektur, co umozliwito ciggty postep w skalowaniu horyzontalnym. Ta rbwnowaga miedzy
skalowaniem wertykalnym a horyzontalnym pozwala uzyskaé¢ wiekszg pojemnos¢ w mniejszej
matrycy z mniejszg liczbg warstw przy zoptymalizowanych kosztach. Firmy opracowaty rowniez
przetomowa technologie CBA (CMOS directly Bonded to Array), w ktorej kazdy ptytka CMOS i
ptytka macierzy komérek sg produkowane osobno w optymalnym stanie, a nastepnie tgczone
ze sobg, aby zapewni¢ wiekszg gestos¢ zapisu i szybkos$¢ wejscia/wyjscia NAND.

,Dzieki naszemu unikalnemu partnerstwu w zakresie inzynierii z powodzeniem wprowadzilismy
na rynek pamie¢ 6smej generacji BiCS FLASH™ o najwyzszej! gestosci zapisu w branzy” —
dodaje Masaki Momodomi, CTO w KIOXIA Corporation. ,Ciesze sie, ze rozpoczety sie wysyiKi
prébek KIOXIA dla ograniczonej grupy klientéw. Dzieki zastosowaniu technologii CBA i
innowacjom w zakresie skalowania rozwinelismy nasze portfolio technologii pamieci 3D flash do
wykorzystania w wielu aplikacjach opartych na danych, w tym smartfonach, urzgdzeniach loT i
centrach danych.”

218-warstwowa pamiec¢ flash 3D wykorzystuje 1 Tb w technologii TLC (triple-level-cell) i QLC
(quad-level-cell) z czterema warstwami i jest wyposazona w innowacyjng technologie lateral
shrink, ktéra zwieksza gestos¢ bitéw o ponad 50 procent. Szybka pamie¢ NAND o predkosci
zapisu/odczytu 3,2 Gb/s (co stanowi 60-procentowy wzrost w poréwnaniu z poprzednig
generacjg) w pofgczeniu z 20-procentowym wzrostem wydajnosci zapisu i poprawg opéznien
odczytu, zapewni uzytkownikom wiekszg ogolng wydajnos¢ i uzytecznosé.

fazeseses

Stwierdzenia dotyczace przysziosci (uwaga dla redaktorow)

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczace przysztosci w rozumieniu federalnych przepiséw
dotyczagcych papieréw wartosciowych, w tym stwierdzenia dotyczgce oczekiwan dotyczgcych dostepnosci, produkgiji,
mozliwosci, wydajnosci, niezawodnosci, efektywnosci i wplywu naszej technologii pamieci flash 3D nowej generaciji
oraz produktéw wykorzystujgcych nasza technologie pamieci flash 3D nowej generacji. Te stwierdzenia dotyczgce
przysziosci opierajg sie na obecnych oczekiwaniach zarzadu i podlegajg ryzyku i niepewnosci, ktére moga
spowodowac, ze rzeczywiste wyniki bedg sie znacznie rézni¢ od tych wyrazonych lub sugerowanych w
stwierdzeniach dotyczacych przysziosci. Istotne czynniki ryzyka i niepewnosci, ktére mogg spowodowac, ze
rzeczywiste wyniki bedg sie znacznie rézni¢ od tych wyrazonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczacych
przyszitosci, obejmujg: zmiennosc¢ globalnych warunkéw ekonomicznych; skutki i przyszte reakcje na pandemie
COVID-19 i lub innych podobnych globalnych kryzyséw zdrowotnych; wptyw warunkéw biznesowych i rynkowych;
wynik i wptyw naszego trwajgcego przegladu strategicznego, w tym w odniesieniu do relacji z klientami i dostawcami,
ograniczenia regulacyjne i umowne, zmienno$¢ cen akcji oraz odwrdcenie uwagi kierownictwa od biezgcych dziatan i
szans biznesowych; wptyw konkurencyjnych produktéw i cen; opracowywanie i wprowadzanie przez nas produktéw
opartych na nowych technologiach oraz ekspansja na nowe rynki przechowywania danych; ryzyko zwigzane z
inicjatywami oszczednosciowymi, restrukturyzacjg, przejeciami, zbyciem, fuzjami, przedsiewzieciami typu joint
venture oraz naszymi strategicznymi relacjami; trudnosci lub opdznienia w produkcji lub inne zaktécenia w tancuchu
dostaw; zatrudnianie i utrzymywanie kluczowych pracownikdw; poziom naszego zadtuzenia i innych zobowigzan
finansowych; zmiany w naszych relacjach z kluczowymi klientami; zaktécenia w dziatalnosci spowodowane
incydentami zwigzanymi z bezpieczenstwem cybernetycznym lub innymi zagrozeniami dla bezpieczenstwa systemu;




dziatania konkurencji; ryzyko zwigzane ze zgodno$cig ze zmieniajgcymi si¢ wymogami prawnymi i regulacyjnymi
oraz wynikiem postepowan prawnych; oraz inne ryzyka i niepewnosci wymienione w dokumentach firmy sktadanych
w Komisji Papierow Wartosciowych i Gietd (,SEC”), w tym w Formularzu 10-K firmy ztozonym w SEC 25 sierpnia
2022 roku, na ktéry nalezy zwroci¢ uwage. Nie nalezy nadmiernie polegac na tych stwierdzeniach dotyczgcych
przysztosci, ktére obowiazujg tylko w dniu ich publikacji, a firma nie zobowiazuje sie do ich aktualizacji lub zmiany w
celu odzwierciedlenia nowych informacji lub zdarzen, z wyjatkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

©2023 KIOXIA Corporation lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzezone.

©2023 Western Digital Corporation lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzezone.

Western Digital, projekt graficzny Western Digital i logo Western Digital sg zastrzezonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Western Digital Corporation badz jej podmiotéw zaleznych w Stanach Zjednoczonych i /
lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe sg wtasnoscig ich odpowiednich wiascicieli.

1 7Zrodto: Na dzien 30 marca 2023 r. Badanie KIOXIA.

Informacje o KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH (dawniej Toshiba Memory Europe GmbH) jest europejskg spotkg zalezng KIOXIA
Corporation, wiodgcego na swiecie dostawcy pamieci flash i dyskow statych (SSD). Od wynalezienia
pamieci flash po przetomowe rozwigzanie BiCS FLASH, KIOXIA pozostaje pionierem w zakresie
najnowoczesniejszych technologii i zastosowan w zakresie pamieci flash. Nasze produkty wzbogacajg
zycie uzytkownikOow i poszerzajg horyzonty spoteczenstwa. Innowacyjna technologia pamigci flash 3D firmy,
BiCS FLASH, ksztattuje przysztos¢ pamieci masowej w aplikacjach o duzej gestosci, w tym
zaawansowanych smartfonach, komputerach PC, dyskach SSD, motoryzacji i centrach danych.

Odwiedz strone internetowa KIOXIA

Dane kontaktowe do publikacji:
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Dusseldorf, Niemcy
Tel: +49 (0)211 368 77-0

E-mail: KIE-support@kioxia.com

Dane kontaktowe w przypadku zapytan redakcyjnych:
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 382

E-mail: lenal.hoffmann@kioxia.com

Wydane przez:

Birgit Schoniger, wydawnictwo

Tel: +49 (0) 4181 968098-13

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com



http://www.kioxia.com/
mailto:KIE-support@kioxia.com
mailto:lena1.hoffmann@kioxia.com
mailto:birgit.schoeniger@publitek.com

